
深圳回收CPU

产品名称 深圳回收CPU

公司名称 深圳银源电子

价格 800.00/件

规格参数 品牌:英特尔、三星、金士顿、AMD、希捷
型号:各种型号
产地:进口

公司地址 深圳市福田区华强北街道华航社区振华路100号
深纺大厦C座2K22

联系电话 15338737949 15338737949

产品详情

深圳回收CPU LS1088ASN7Q1A、S9S08AW32E5M、LS2048ASE7QQB、PIC16F1613等 坑梓收购连接器、青
浦回收NAND芯片、道滘收购SD卡、万江收购充电IC、清溪回收笔记本CPU、芜湖收购蓝牙耳机、肇庆
回收瑞昱芯片、沙井回收内存卡、成都回收功放IC、福永回收博通IC、江门回收直插光耦、福永回收基
美电容、相城收购I7系列CPU、株洲收购微盟IC、回收主板、坪地收购江波龙内存、南通收购DDR5芯片
、苏州回收功放IC、拆板三星芯片、石碣回收IG、绵阳收购4G模块、福州收购滤波器、布吉回收700万
图像传感器、石岩收购手机电池、淮安收购东芝光耦、松岗回收三工器、增城收购瑞昱IC、南通收购TD
K电感、西丽收购黄金系列CPU、高明收购三星显存、青岛收购移动硬盘、高埗回收电池保护芯片、中
山回收电表芯片、回收三星硬盘、马鞍山收购WE电感、西宁收购显示IC、宝山回收SD卡、嘉定回收开
关IC、东凤收购电子、浦口回收触摸芯片、车规网卡IC、凤岗回收手机芯片、栖霞收购江波龙字库、罗
湖回收闪迪芯片、泉州收购工业芯片、观澜回收蓝牙、沙井回收手机芯片、黄江回收4G模块、凤岗回收
泰科继电器、万江回收无线IC MC9S12C96CFAE、ECWH10183RJV、CJ2307、MT29F2G08ABAEAH4-ITES
:E、ERJH3EF1000V、R5F52318BDFP、TMJB475K020RC^C、ERJPB3D5490V、NPIC6C596D-Q100、OPA54
8T-1、5962-8770003EA、TX2SS-L-12V-X、SR2JH、XC5VLX20T-2FFV323I、R5F563NFHDFB、AD9735BBC
、GJM1553C1H3R1DB01#、HF3FF/018-1ZSF、HKQ0603W7N5J-T、ECWH10163HVB、IAUC100N04S6N01
5、DSS-113-PIN、TMP431DDGKT、ERJS02J124X、RCER72A224K2DBH03A、HF18FF/060-4Z53、LLM3225
-470J、TPS7A3725DRVR、EXBU28203JX、BQ2002CSNTRG4、Z9PPX、AMMSZ5221B-HF、ERJH3ED2153
V、NCP13992AHDR2G、GRM0333C1E2R4BA01#、UPD703230AGB(A1)-GAH-AX、ERJ1TNF1022U、ERJ
U02F9101X、LTC2173CUKG-12#PBF、AT17LV256-10SU-T、MCP47FVB12A2-E/ST、LTC1096AIS8#TRPBF
、MC33167D2TG、GJM1555C1H7R1CB01#、T26EPA、TLFGE18TP(F)、SARA-U270-53S-01、ADG619BR
MZ-REEL、TLV2544QDR、CGA3E2X7R1H153K080AA、HF105F-1/005DT-1HF、STM32L052K8U6D、PDZ
8.2B、GRM033B11C221KA01#、CD74HC75E、ERJXGNF9310Y、ERJU06D5363V、ERJH3ED7321V、LQH3
NPN680MME、RT9367C、GRM155R61E474ME01#、TC74AC541FT、NS10145T4R7NNA、HF105F-1/120A-
1ZF、HF105F-4/006D-1HST、PBSS4260PANS、IPAW60R600P7S、ERA6VRW1331V、BK1608LL681-T、GQ
M1885C2A5R9WB01#、FBML06B1T0KDMABJ4-SG、LQW15AN8N9H00、ERJ12ZYJ475U、CY7C1515KV18
-300BZXI、PUCC256404DDB、i7-8700、LTC3539EDCB#TRMPBF、ML620Q155A、ERJU1DD8253U、RB29
8T100NZ、MC74VHC1G32DTT1G、ERA3AEC2940V、LTC1420CGN#TRPBF、MT40L1G4HX-125:A、MC9



S08AW60MFUER、XCVU31P-2FBGH1924E、MIC39300-2.5WU-TR、DS3231M、EDC10-273+、GJM1552C
1H2R1BB01#、MCP1603T-120I/OS、S25FL256LDPMFB003、R5F52306AGFM、ADUM5240ARZ、ECA2AH
G331、HF105F-4/024DK-1ZT、ME6219C20M5G、MT28F128J3FS-15ES、V62/04690-01XE、TXS0102DCTTE
4 LED的芯片其实就是个半导体，有如以下的IV曲线。反向电压如果加的过高，LED会因被击穿而损坏，
所以很多时候我们需要去测量反向电压。若只是单纯要测量芯片的特性，基本上使用电源和万用表即可
。主要可测试的项目包括正向电压、击穿电压、漏电流⋯测试LED的整体IV曲线特性几个参数正向电压:
Vf击穿电压:Vr漏电流:IL这些项目的测试其实并不算困难，但必须要选对合适的测量仪器。若是选择了不
适合的测量仪器，测试的值误差则会非常大。 
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